


















































































专利名称(译) 有机发光二极管显示器及其制造方法

公开(公告)号 US20080116792A1 公开(公告)日 2008-05-22

申请号 US12/022809 申请日 2008-01-30

[标]申请(专利权)人(译) 郑在勋
金南DEOG
RHEE JUNG SOO
CHOI BEOHM ROCK
LIM JONG SUN
JEONG常OH

申请(专利权)人(译) 郑在勋
金南DEOG
RHEE JUNG-SOO
崔BEOHM-ROCK
LIM JONG-SUN
JEONG CHANG-OH

当前申请(专利权)人(译) 郑在勋
金南DEOG
RHEE JUNG-SOO
崔BEOHM-ROCK
LIM JONG-SUN
JEONG CHANG-OH

[标]发明人 CHUNG JAE HOON
KIM NAM DEOG
RHEE JUNG SOO
CHOI BEOHM ROCK
LIM JONG SUN
JEONG CHANG OH

发明人 CHUNG, JAE-HOON
KIM, NAM-DEOG
RHEE, JUNG-SOO
CHOI, BEOHM-ROCK
LIM, JONG-SUN
JEONG, CHANG-OH

IPC分类号 H01L27/28

CPC分类号 H01L27/12 H01L51/5221 H01L51/5206 H01L27/3244 H01L27/3246 H01L51/5218 H01L2227/323

优先权 1020040063470 2004-08-12 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机发光二极管显示器包括绝缘层，设置在绝缘层上的应力缓冲层，设置在应力缓冲层上的第一电极，设置在第一电极上的有机发
光构件，以及设置在有机发光体上的第二电极会员。
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